Etd?gggjzseki e Rzeczpospolita U"'iuil;;?k?:ﬁf: 2
Inteligentny Rozwoj - Polska Rozwoju Regionalnego T

Projekt PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj

. . . (Umowa POIR.04.02.00-00-8002/18-00)
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PolFEL — Polski Laser na Swobodnych Elektronach, Projekt w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwéj (Umowa POIR.04.02.00-00-B002/18-00)
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Podjecie prac nad budowg lasera na swobodnych elektronach umozliwia nie tylko
udostepnienie polskim naukowcom nowoczesnego urzgdzenia, ktére mozie byc
wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i techniki, ale takze pozwala na wtgczenie sie
w programy europejskie. Dzieki temu projektowi Polska podkredla swoje znaczenie na
mapie wielkich instalacji badawczych Europy.
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ZRODtO: NCBJ

Projekt PolFEL polskiego lasera na swobodnych elektronach przygotowany przez
konsorcjum od$miu jednostek naukowych jest realizowany ze srodkéw Programu
Operacyjnego - Inteligentny Rozwdj. Otrzymat on dofinansowanie w wysokosci 118 min. zi.
Urzadzenie badawcze powstanie na terenie Narodowego Centrum Badan Jgdrowych (NCBJ).
Polski projekt bedzie wspierany naukowo i technicznie m.in. dzieki wspdtpracy NCBJ
z twércami najpotezniejszego tego typu urzadzenia na $wiecie pracujgcego od 2017 roku
w Hamburgu — lasera na swobodnych elektronach XFEL.

ZRODtO: NCBJ

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako czes¢ konsorcjum odpowiada
za realizacje zadan zwigzanych z implementacjg algorytméw sterowania dla systemu LLRF
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oraz za projekt sprzetowy oraz wytworzenie urzadzen do stabilizacji czestotliwosci
rezonansowej wnek nadprzewodzacych.

Projekt PolFEL zostat umieszczony na liscie strategicznych infrastruktur badawczych Polskiej
Mapy Infrastruktury Badawczej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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